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研究テーマ

（1） 低次元ナノ材料をベースとした新機能デバイス開発
（2） 極限計測技術の開拓とそれによるナノ材料の機能探索

（１）カーボンナノチューブの作製制御技術の開発

（２）環境汚染ガス超高感度検知のための単層カーボンナノチューブ薄膜ガスセンサーの開発

Pt 修飾単層カーボンナノチューブ
（SWNT）薄膜ガスセンサー

COに対する
センサー応答特性
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SWNTのSTSスペクトル解析
（上）測定スペクトル
（中）計算スペクトル（TB）
（下）計算スペクトル（LDA）

(18,6)

（３）六員環構造を持つシリコンシート：シリセンの作製と物性探索

（左）Ag(110)表面上
シリセンのSTM像

（下）その構造モデル
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シリセン多層構造の形成

3次元

STM像

・ 電気抵抗率
・ 電子状態
・ FET特性

物性の評価（2探針STM)

異方性エッチングにより創製したグラフェンナ
ノリボン（GNR）（上）とそのSTSスペクトル（右）
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（青）アームチェアGNR
（赤）ジグザグGNR
（黒） 2次元グラフェン

（４）多様な形態のナノカーボン材料の電子状態解析


